




























专利名称(译) 一种量子点电致发光二极管及其制备方法、显示器

公开(公告)号 CN105576139A 公开(公告)日 2016-05-11
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摘要(译)

本申请公开了一种量子点电致发光二极管及其制备方法、显示器，用以
阻挡QLED中的电子注入，增强QLED中载流子注入平衡，同时改善
QLED中光的输出效率以及器件抵抗水、氧侵蚀的能力，提高QLED亮
度、工作效率及寿命。本申请提供的一种QLED，包括：第一电极层和第
二电极层、设置在所述第一电极层和所述第二电极层之间的空穴传输
层、设置在所述空穴传输层和所述第二电极层之间的量子点发光层、设
置在所述量子点发光层和所述第二电极层之间的电子传输层、设置在所
述电子传输层和所述第二电极层之间的电子缓冲层。
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